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Haziran sayisindaki yazimizda tri-
yot lambay anlatmig, bir gesit anah-
tar oldugunu gridine uygulanan sinya-
lin lamba, katot-anot akimini kontrol et-
tigini, bu suretle kiiglk bir girig sinya-
liile baydk bir anot akimini kontrol et-
mek mimkin oldugunu gostermistik.

Triyot lamba ile yapilan bu kont-
rol, bir gerilim siddetlendirmesidir. Iki
elemanli diyot lamba ile (Altematif) dal-
gal akimi dogrultma iglemini sekil B'de
goriyorsunuz. Elektron akimi, isinan
katottan yalniz anoda dogru akacagin-
dan, dalgall akimin (st alternans za-
maninda diyot akim gegirir, katot giki-
sindaki filtre devresi sayesinde diz bir
akim elde edilir.

Yan lletkenlerdeki akim kontrol
olayini; gerilim siddetlendirmeyi anla-
mak igin atom yapilanna bir gbz ata-
lim.

Germanyum ve silisyumn gibi mad-
delerin atomlarirnin en dig yoringeleri
dorder elektronlu olduklari igin, bu yd-
riinge elektronlannin dart elektron kay-
betmek veya dort elekiron kazanmak
suretiyle adetlerini sekize tamamlamak
sanslan yari yanyadir. Dolayisiyle ka-
rarsiz yapilanndan 6tirl yan iletken
adini alirlar.

Germanyum ve silisyumn atomla-
nna bes degerli arsenik veya ¢ degerll
indiyum ilavesi ile negatif veya pozitit
germanyum elde edilir.

Elektronik Devre
Elemanlan Standart
Serisi

Elektronik devre semalanm inceleyin-
ce, devre elemanlannin 390,47,5600 gibi
rakamlardan oluslugunu goziemlemigsiniz-
air.

Ormegin, 400,45,5500 veya 6000 gibi
degerfer kullaniimacdigini gorip, nedenini
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Standart deger serilerini vaddir. Bu se-
riler % 20 loleransh E6 serisi, % 10 lole-
ransl E12 serisi ve % 5 toleransl E24 seri-
sidir,

Temel degerler labloda iki rakamia ve-
rilmistir. Direng veya kondansalor degerfe-
rini bu rakamian 10-100-1000- 10000 vb ile
garparak elde edeceksiniz. Omegin:
3.3 100: =330 ohm veya 3.3x 10:= na-
nofarad,
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Serisi  1.0-1.11.2-1.3-1.51.6-1.8-2.0-2.2-2.4-2,7-3.0-3.3-3.6-3.9-4.3-4.7-5.1-5.6-6.2-6.8-7.5-8.2-9.1
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Ters Polarma A

Sekil C'de bir NP germanyum gifti
ters polarma ile pile baglaninca, yari
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iletken igindeki elektroniar art) kutba,
arti degerli bogluklar {Hole) eksi kut-
ba gidip kimelenirler ve alim akma-
diini A ampermetresi ile gorebiliriz.
Sekil D'de ise lleri polarmali dev-
rede bosluklar P iletkenden N iletke-
ne dogru, elektronlar da N iletken de
P'ye dogru akarlar. Devredeki amper-
metre ile bu baglantil yan iletkende
alarnin akt@ini gorlriz. Diyot, dis dev-
reye tek yonde akim gegirmek suretiy-
le, redresdr veya Haziran sayimizda ki-

saca belirttigimiz gibi, ¢ok gesitli gd-

revier yapabilir. Varikap, Led, Dedek-

tor, Zener gibi diyotiar, yan iletken gif-
tinin akim iletirken gdsterdikleri fizik-

sel elektriksel tepkilere gre kullanil-

maktadir.

Germanyum yani iletkenler Se-

kil E'de gesitli teknik ile NPN veya PNP
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diye O¢ll eleman haline getirilmistir.
Transistor dedigimiz ve triyot lamba-
nin benzer gérevini tstlenen bu Ggll
grup diyotu anlatirken gbrdigimiz
elektron ve bosluk akimini digandan bir
kontrol elemani ile (Base) kontrol ede-
biliriz.

Ug elemanh Transistér (lietici Di-
reng) gbrevini elektronca zengin iki N
b&luma arasindaki elektronca fakirles-
mis P bélgesine disandan verilecek kil-
¢ik bir gii¢ yardimi ile yapar. Emiter
ile kollektor arasindaki elektron ve bos-
luk gidis gelisi uygulanan gerilimin po-
larmasina bagmbdir. (Sekil F)

Iki P germanyum tabaka arasina
bir N germanyum konulmak suretiyle
yapilan PNP transistor, elektronca fa-
kir veya bosluklan olan iki P ve elek-
tronca zengin N germanyumdan olus-
mustur (Sekil G)

Transistdr de siddetlendirme ola-
yi, Emiter Bse arasi direng ile Base
Kollektor arasi direnglerin birbirlerine
oranlan lle ifade edilir. Sizleri teori ya-
zilarla sikmamak igin Sekil H'da tran-
sistor eglenigini iki direng ve Gzerlerin-
den gegen | akimina gére gerilim fark-
lanni belitmek suretiyle yetinecegiz.

_ Transistorlerin galisma teorileri,
elektronidi yalnizca elektron akimi ve
onun eksiden artiya akigi ile etkilen
seklinde inceliyenler igin biraz hayal
giicini zorlayicy olabilir. Sekil H'da
verdigim transistér eslenik devresini in-
celerseniz ve "yan iletken' adinin "'de-
gigken direng” anlamina geldigini di-
stnirseniz, durum sizce daha aydin-
lik olacaktir.

Transistdr, Base ine verilen mini
elektrik gic ile dederi dedistirilebilen
bir direngtir demek suretiyle olay bi-
raz daha basite indirgemis oluruz.

FET (Fleld Effect Transistér) Sa-
ha etkin transistorier

Transistorleri anlatirken Base ine
verilen mini glgten sbz ettik. Bu bir
glg kaybidir diyebiliriz. Lambalarda

5
N kanal §. FET

P Kanal
J.FET

EYLUL 1987

mP A
A I= max

[+
c j'
B 3
Vigm lur Vout= 1R
E r

boyle bir kayip yoktur, dolayisiyle gi-
ris empedansi yiiksektir.

Iste lambalarin bu iyl vasfini gbs-
teren transistdrlere FET diyoruz. Ba-
se girisi ylksek empedanshdir ve gi-
rigte gi¢ kaybi yoktur.

Transistdrierde goziedigimiz
akim, denetimli akim FET transistor-
lerinde ise gerilim denetimli akim sek-
linde olmaktadir.

Iki tlirlGd FET vardir. Eklem FET
(JFET) ve Metal Oksit Semikondlktor
FET (MOSFET).

FET'lerde base olarak isimlenen
transistor girig ucu G (GATE) kap di-
ye isimlendirilmis, Kollektdr yerine D
(DRAIN), Emiter yerine S (SOURCE)
kaynak adlar ile anilir. Sekil K, muh-
telif FET'len: gbstermektedir.

DC kaynagini arti ucu D (Drain)’e
baglanir. Eksi kutup S (Source)'a bag-
lanir. Elektron akimi S'den D'ye dog-
ru akar. Bir P tipi tabaka N kanalim bi-
lezik gibi sarar. G isimli (Gate) elektrota
S lle G arasina negatif gerilim tatbik
edilince S'den D'ye akan akim azalmis
olur,

Burada 6zellikle vurgulamak iste-
didim sudur: Triyot lambalannda elek-
tron akim kontrolu FET lerde anahat-
lari ile ayni sekilde, teknolojik olarak
gok ileri gok az sarfiyatl olarak gercek-
lestiriimistir. Transistdrlere birden fazla
kontrol gridi konulmak suretiyle pek-
cok degisik hizmetler gérdirilmekte-
dir.

Eski teknolojideki tetrot, Pentod,
Oktod vs gibi gok elemanhidiriar.
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LEHIM VE -
GESITLERI

Bir gogunuzun bildigini
varsaymamiza ragmen, lehim
yapma konusunda bazi incelik-
leri agiklamakia yarar umuyo-
ruz.

Tenekeci lehimi: Kursun
% 33, Kalay % 67. Erime de-
recesi 170°C.

Havya demiri, Pudrmiz
lambasi, tel firga, tuzruhu,tuz-
ruhu firgasi, Nisadir, Lehim ¢u-
buk halindedir.

Elektrikgi lehimi: Kursun %
37, Kalay % 63.Erime derece-
si 182°C.

150 vatiik elektrikli havya,
zimpara, lehim pastasi.

Elektronikgi lehimi: Kursun
% 40, Kalay % 60, Erime de-
recesi 188°C.

Tabanca havya, (100 W),
Kalem havya (35 W), Termos-
tatl atdlye havyasi (Yizbin lira
civarinda) (15-30 W),

Makara halindeki lehim,
0.71-1,2 mm ¢apinda tel.

Aliminyum lehimi: Kursun
% 80, Kalay % 18, Gdmils %
2, Erime derecesi 270°C.

Elektrikli havyalann uglar
demir, nikel kaplidir, temizle-
mek Igin kalaylamak yeterlidir,
katiyen ege kullanmayin, 1slak
sunger de temizlemekie kulla-
nilir. Uzun miiddet kullanilan
elektrikii havyalar termostath
degilse i1st yikselmesini dnle-
mek igin metal bir destek lze-
rinde birakin.

Havya sicakhginin
240-350°C oldugunu hatirlati-
rim.

Lehimlenecek pargalar bu-
lunduklan kategoriye gére, 6ne-
rifen temizleme alet ve malze-
mesi ile temizlenir. Lehimlene-
cek pargalar isitilir, lehim deg-
dirilerek lehimleme isi bitiritir.
Elektrik ileten tellerin lehimleme-
den once birbiri Ustine sanima-
st gerekir, lehimlenen noktaya
yik tasiyici olarak glivenmeyi-
niz, agin akimda lehim yeri agi-
labilir. Siirecek..
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